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Nd:YAG 

Q-LAS PCL5 SH

LASER…INNOVATION 
MADE IN GERMANY

Coaxial Laser 

No loss of contrast 

A range of optional accessories may 
be added to the system

Control the laser at a finger tip: 
Optional laser trigger for the base



N d : YA G

COAXIAL is KEY

When ever looking for a great Nd:YAG and Slit 
Lamp combination you will end up with a coaxial 
laser beam arrangement.
The Nd:YAG-laser of your choice will have a bot-
tom down construction, to use the slit lamp il-
lumination restriction free.

What you see is what you get: illumination and 
laser are coaxial all the time.

Capsulotomy - Iridotomy

PCL5 slit lamp + Nd:YAG Capsulotomy Laser

A.R.C. Laser GmbH
Bessemerstraße 14
D-90411 Nürnberg
Germany

  +49 (0) 911 217 79-0
 +49 (0) 911 217 79 99
info@arclaser.com
www.arclaser.com

Your local distributor:
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Q-LAS
N D : YA G  L A S E R

SPECIFICATIONS Q-LAS PCL5 SHLaser Nd:YAG, 1064 nm, Q-Switched

Ausgangsenergie 0,5 mJ bis max. 25 mJ

Einstellbar in 10 Schritten 0,5 bis 10 mJ, 10 Schritte

Burst Mode, 2 Pulse 0,8 mJ bis 18 mJ in 10 Schritten

Burst Mode, 3 Pulse 1,3 mJ bis 25 mJ in 10 Schritten

Winkel Laserstrahl 16°

Pulslänge < 4 ns

Mode Gauß

Wiederholrate ~ 1 Hz, 0,8 Sekunden

Defokussierung posterior 150 / 300 µm

Zielstrahl Diode rot, 635 nm, Helligkeit einstellbar

Energieanzeige Bedieneinheit

Kühlung Luft

Anschlusswert 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA

Maße Hubtisch 90 x 45 cm

Änderungen an Ausstattung und 
Spezifi kationen, die dem technischen 
Fortschritt dienen, werden auto-
matisch durchgeführt.

Laser Nd:YAG, 1064 nm, Q-Switched
Wiederholrate 0,8 s

Pulslänge 4 ns

Pilotstrahl Laserdiode 635 nm, rot

Defokussierung, posterior 150 / 300 µm

Burst mode 2 und 3

Ausgangsenergie 25 mJ max. bei 3 Pulsen

Energie einstellbar in Stufen 0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 
3,0 / 5,0 / 7,0 / 10 mJ

Spannungsversorgung 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA

Laser Nd:YAG, 1064 nm, Q-Switched

Pulslänge < 4 ns

Zielstrahl Diode rot, 635 nm, dual

Ausgang Energie 0,5 bis 10 mJ, 10 Schritte

Fleckdurchmesser, Luft < 8 µm

Winkel Laserstrahl 16°

Burst mode 1 - 2 - 3 Pulse, 20 µs Pulspause

Wiederholrate 0,8 Sekunden

Mode Struktur Gauß

Defokussierung, posterior 150 / 300 μm

Kühlung Luft 

Eingangsspannung 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA

Gewicht 45 kg

Änderungen an Ausstattung und 
Spezifi kationen, die dem technischen 
Fortschritt dienen, werden auto-
matisch durchgeführt.

SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte 
oder Streustrahlung vermeiden.
LASER KLASSE 4 
1064 nm, E = 30 mJ / 635 nm, P < 5 mW 

SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte 
oder Streustrahlung vermeiden.
LASER KLASSE 4 
1064 nm, E = 30 mJ / 635 nm, P < 5 mW 

Laser Nd:YAG, 1064 nm, Q-switched
Mode structure Quasi Gauß

Focus spot in air < 8 microns

Cone angle 16°

Repetition rates 1 Hz, 0.8 seconds

Pulse length < 4 ns

Plasma formation in air < 4 mJ

Q-Switch mode Passive

Cooling Air

Output energy 25 mJ max. at 3 pulses

Energy, adjustable 0.5 to 10 mJ, 10 steps

Burst mode adjustable Steps  x2 or x3 

Aiming beam Dual diode beam 635 nm

Micro-offset posterior 150 / 300 µm
Voltage requirements 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA

Slit lamp Haag Streit BQ

Specifi cations are subject 
to change without notice.

Laser Nd:YAG, 1064 nm, Q-switched
Puls duration < 4 ns

Aiming beam dual red diode, 635 nm

Energy 0.5 to 10 mJ, 10 steps

Spot size < 8 µm

Cone angle 16°

Burst mode 1 - 2 - 3 pulses, 20 µs pulse separation

Repetition rate 1 Hz, 0.8 seconds

Mode structure Gauss

Micro offset, posterior 150, 300 µm

Cooling forced air

Power requirements 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA

Weight 45 kg

Specifi cations are subject 
to change without notice. VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION

       AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 
       DIRECT OR SCATTERED RADIATION

 Nd:YAG LASER 1064 nm = 30 mJ
 DIODE LASER 635 nm < 5 mW CW

CLASS 3 B LASER PRODUCT 

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
       AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 
       DIRECT OR SCATTERED RADIATION

 Nd:YAG LASER 1064 nm = 30 mJ
 DIODE LASER 635 nm < 5 mW CW

CLASS 3 B LASER PRODUCT 

LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE TO BEAM

CLASS 3 B LASER PRO-
DUCT

1064 nm, E = 30 mJ
 635 nm, P < 5 mW

LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE TO BEAM

CLASS 3 B LASER PRO-
DUCT

1064 nm, E = 30 mJ
 635 nm, P < 5 mW

Laser Nd:YAG, 1064 nm, Q-switched
Repetition rates 1 pulse per second

Pulse length 4 ns

Aiming beam Laser diode 635 nm, red, dual

Micro offset posterior 150 / 300 µm

Burst mode 2 and 3

Output energy 25 mJ max. at 3 pulses

Energy adjustable in steps 0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 
3,0 / 5,0 / 7,0 / 10 mJ

Mains supply 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA

SPECIFICATIONS Q-LASTECHNISCHE DATEN Q-LAS

SPECIFICATIONS Q-LASTECHNISCHE DATEN Q-LAS

SPECIFICATIONS Q-LASTECHNISCHE DATEN Q-LAS

Laser Nd:YAG, 1064 nm, Q-Switched

Ausgangsenergie 0,5 mJ bis max. 25 mJ

Einstellbar in 10 Schritten 0,5 bis 10 mJ, 10 Schritte

Burst Mode, 2 Pulse 0,8 mJ bis 18 mJ in 10 Schritten

Burst Mode, 3 Pulse 1,3 mJ bis 25 mJ in 10 Schritten

Winkel Laserstrahl 16°

Pulslänge < 4 ns

Mode Gauß

Wiederholrate ~ 1 Hz, 0,8 Sekunden

Defokussierung posterior 150 / 300 µm

Zielstrahl Diode rot, 635 nm, Helligkeit einstellbar

Energieanzeige Bedieneinheit

Kühlung Luft

Anschlusswert 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA

Maße Hubtisch 90 x 45 cm

Änderungen an Ausstattung und 
Spezifi kationen, die dem technischen 
Fortschritt dienen, werden auto-
matisch durchgeführt.

Laser Nd:YAG, 1064 nm, Q-Switched
Wiederholrate 0,8 s

Pulslänge 4 ns

Pilotstrahl Laserdiode 635 nm, rot

Defokussierung, posterior 150 / 300 µm

Burst mode 2 und 3

Ausgangsenergie 25 mJ max. bei 3 Pulsen

Energie einstellbar in Stufen 0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 
3,0 / 5,0 / 7,0 / 10 mJ

Spannungsversorgung 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA

Laser Nd:YAG, 1064 nm, Q-Switched

Pulslänge < 4 ns

Zielstrahl Diode rot, 635 nm, dual

Ausgang Energie 0,5 bis 10 mJ, 10 Schritte

Fleckdurchmesser, Luft < 8 µm

Winkel Laserstrahl 16°

Burst mode 1 - 2 - 3 Pulse, 20 µs Pulspause

Wiederholrate 0,8 Sekunden

Mode Struktur Gauß

Defokussierung, posterior 150 / 300 μm

Kühlung Luft 

Eingangsspannung 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA

Gewicht 45 kg

Änderungen an Ausstattung und 
Spezifi kationen, die dem technischen 
Fortschritt dienen, werden auto-
matisch durchgeführt.

SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte 
oder Streustrahlung vermeiden.
LASER KLASSE 4 
1064 nm, E = 30 mJ / 635 nm, P < 5 mW 

SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte 
oder Streustrahlung vermeiden.
LASER KLASSE 4 
1064 nm, E = 30 mJ / 635 nm, P < 5 mW 

Laser Nd:YAG, 1064 nm, Q-switched
Mode structure Quasi Gauß

Focus spot in air < 8 microns

Cone angle 16°

Repetition rates 1 Hz, 0.8 seconds

Pulse length < 4 ns

Plasma formation in air < 4 mJ

Q-Switch mode Passive

Cooling Air

Output energy 25 mJ max. at 3 pulses

Energy, adjustable 0.5 to 10 mJ, 10 steps

Burst mode adjustable Steps  x2 or x3 

Aiming beam Dual diode beam 635 nm

Micro-offset posterior 150 / 300 µm
Voltage requirements 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA

Slit lamp Haag Streit BQ

Specifi cations are subject 
to change without notice.

Laser Nd:YAG, 1064 nm, Q-switched
Puls duration < 4 ns

Aiming beam dual red diode, 635 nm

Energy 0.5 to 10 mJ, 10 steps

Spot size < 8 µm

Cone angle 16°

Burst mode 1 - 2 - 3 pulses, 20 µs pulse separation

Repetition rate 1 Hz, 0.8 seconds

Mode structure Gauss

Micro offset, posterior 150, 300 µm

Cooling forced air

Power requirements 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA

Weight 45 kg

Specifi cations are subject 
to change without notice. VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION

       AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 
       DIRECT OR SCATTERED RADIATION

 Nd:YAG LASER 1064 nm = 30 mJ
 DIODE LASER 635 nm < 5 mW CW

CLASS 3 B LASER PRODUCT 
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LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE TO BEAM

CLASS 3 B LASER PRO-
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1064 nm, E = 30 mJ
 635 nm, P < 5 mW

LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE TO BEAM

CLASS 3 B LASER PRO-
DUCT

1064 nm, E = 30 mJ
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Laser Nd:YAG, 1064 nm, Q-switched
Repetition rates 1 pulse per second

Pulse length 4 ns

Aiming beam Laser diode 635 nm, red, dual

Micro offset posterior 150 / 300 µm

Burst mode 2 and 3

Output energy 25 mJ max. at 3 pulses

Energy adjustable in steps 0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 
3,0 / 5,0 / 7,0 / 10 mJ

Mains supply 85-260 V, 50/60 Hz, 250 VA
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Specifications are subject 
to change without notice.


